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行业概览与战略价值
存储芯片是数字产业的“数据粮仓”，也是全球半导体产业规模最大、周期性特征最显
著的细分赛道之一。本章将阐述其核心定义、功能价值以及在数字经济中的基础性地

位。



半导体集成电路的核心品类

行业定义
存储芯片，又称存储器或半导体存储器件，
是半导体集成电路的核心细分品类，依托精
密半导体制造工艺实现数据读取、写入、长
期存储及临时缓存功能。

01.

核心功能
作为电子设备完成信息留存、数据交互与运
算支撑的基础性核心硬件，是连接产业链上
下游、保障产业安全与技术迭代的战略级产
品。

02.

技术分类
主要分为易失性存储（如 DRAM 、 SRAM ）
和非易失性存储（如 NAND Flash 、 NOR 
Flash ）两大类，以满足不同应用场景的需求。

03.

存储芯片核心定义



赋能千行百业的刚需元器件

广泛应用场景
存储芯片广泛适配数字经济全场景，是人工
智能、数据中心、消费电子、汽车电子、工
业控制、通信设备、物联网等产业的刚需元
器件。

01

产业规模巨大
作为全球半导体产业最大的细分赛道之一，
其市场规模和技术水平直接反映了一个国家
电子信息产业的全球竞争力。

02

周期性特征显著
存储芯片行业具有显著的周期性波动特征，
其价格和供需关系深刻影响着整个电子产业
链的成本与利润分配。

03

数字经济战略基石



政策调控与市场稳定
面对价格大幅波动，中国政府及时出手，通过“供给端扩容 + 市场秩序整治”的双轮驱

动政策，旨在平衡短期市场稳定与长期产业升级目标，为产业健康发展保驾护航。



抑制投机，保障供给

调控背景
2026年，全球存储芯片价格开启创纪录上涨
模式，突破历史峰值，对下游产业造成巨大

成本压力，成为行业痛点。

01

核心逻辑
中国工信部推出的政策核心在于兼顾短期市
场稳定与长期产业升级，既立足当前抑制投

机炒作，又着眼长远完善产业生态。

02

供给端措施
鼓励内外资企业加大投资力度，支持终端企
业与存储器企业强化对接，拓宽多元化供应

渠道，从根本上增加市场供给。

03

工信部出手稳市场



打击乱象，营造公平环境

依法打击“囤积居奇”等扰乱市场的行为，同
时整治“内卷式”低价低质竞争乱象，维护健
康的市场环境。

1

市场秩序整治

政策致力于为国产存储芯片企业创造市场
导入窗口，推进国产操作系统和 RISC-V架
构适配，为国产替代提供系统性支撑。

2

国产替代支持

2026年一季度中国集成电路产量同比攀升
24.3% ，规模以上电子制造业增加值增长
13.6% ，为政策实施提供了有力支撑。

3

产业基础扎实

整顿秩序促发展



产业链结构与传导
存储芯片产业链条长，其价格波动会沿着“上游原厂 - 中游品牌 - 下游用户”的链条传导，

深刻影响着从手机、汽车到云服务等终端产品与服务的价格和供给。



核心环节盈利能力强劲

存储原厂业绩亮眼
存储原厂盈利水平大幅提升，头部企业如佰维存储、德
明利等 2026年一季度净利润同比实现数倍增长，业绩
表现超预期。

01 设备材料企业受益
半导体设备材料企业受益于行业扩产浪潮，中微公司的
刻蚀设备、鼎龙股份的 CMP抛光垫等核心产品竞争力
持续凸显，销售额和利润大幅增长。

02

上游原厂盈利飙升



存储成本占比显著上升

01

消费电子领域
存储成本在旗舰手机总成本中的占比从 8%飙升至 15%-30% ，导致
OPPO 、小米等主流品牌被迫上调产品价格 300-800 元。

汽车电子领域

02

智能汽车受影响更为突出，小米、理想等车企反映存储芯片供应满足率或
不足 50% ，座舱与自动驾驶系统的存储成本激增，成为主要成本压力源。

中游终端成本承压



需求爆发倒逼涨价

AI 算力需求激增 AI 产业的爆发式增长带动存储需求指数级上升， AI服务器对 DRAM 的需求是传统服务器
的 8-10倍，对 NAND 的需求为 3-6倍。1

成本传导效应 存储成本占云厂商硬件成本比例已超 40% ，成本压力倒逼阿里云、百度智能云等企业上
调产品价格 30%-34% ，进一步传导至下游应用领域。2

下游 AI企业驱动



市场规模与国产替代
中国是全球最大的存储芯片消费市场，在政策扶持和技术突破的双重驱动下，国产替
代进程加速，市场规模与自主可控水平正同步提升，成为影响全球供应链的关键变量。



自给率从不足 5%提升至 25%

01

市场规模突破
2025年中国存储芯片市场规模突破 3800亿元，
同比增长 22.3% ，其中国产存储芯片市场规模达

950亿元。

02

自给率大幅提升
国产存储芯片自给率已从不足 5% 大幅提升至

25% ，预计 2028年将突破 30% ，国产替代进程
进入快车道。

03

全球格局影响
中国存储产业的崛起正成为影响全球供应链格局
的关键变量，改变了长期以来由国际巨头主导的

市场格局。

国产替代加速进行



技术与市场双丰收

长江存储
作为国产 NAND领域的领军企业， 2026年
一季度营收突破 200亿元，同比翻倍增长，
其 NAND 产品全球市占率超 10% 。

01.
长鑫存储
在 DRAM领域稳步推进，成功量产 DDR4 与
LPDDR4 产品，并加速向 DDR5 迭代，其
DRAM 产品已进入国际主流供应链。

02.
兆易创新等
兆易创新、华邦电子等企业也在 Nor Flash 等
细分领域实现突破，国产存储芯片的产品矩
阵不断丰富。

03.

头部企业引领突破



价格走势与竞争格局
2025年以来，全球存储芯片价格创下历史纪录，持续暴涨并向下游传导。与此同时，

国内外厂商的竞争格局也在发生深刻变化，技术突破与市场份额争夺愈发激烈。



全链条成本压力剧增

2026年一季度常规 DRAM合约价涨幅上调至 90%-95% ，二季度预估
涨幅达 58%-63% 。 DDR4 8Gb 价格在数月内涨幅高达 83% 。

DRAM 价格飙升1

NAND Flash合约价一季度涨幅上调至 55%-60% ，二季度预估涨幅达
70%-75% 。 128Gb MLC合约价同期上涨近 1.5倍。

NAND 价格狂飙2

联想、戴尔等电脑厂商产品涨价 500-1500 元，小米、 vivo 等手机品
牌新机价格较上一代上涨 300-500 元。

终端产品涨价3

创纪录的价格暴涨



国产技术实现全球领先

01

长江存储技术突破
全球首发 270层 3D NAND （ Xtacking4.x架构），单位面积存储密度
达 15.03 Gb/mm² ，达到全球领先水平。

02

长鑫存储进入主流
成功量产 LPDDR5X ，惠普、戴尔等国际品牌已启动对其 DRAM 产品的
质量与兼容性验证，标志着国产 DRAM正式进入国际主流供应链。

技术竞争新格局



上下游企业同步成长

1

存储模组企业

江波龙、佰维存储等存储模组厂商业绩爆发，佰
维存储 2026年一季度营收同比增长 341.53% ，
净利润大幅扭亏为盈。

2

半导体设备企业

中微公司刻蚀设备已批量供货长江存储 3D 
NAND 产线， 2025年相关销售收入达 98.32亿
元，同比增长 35.12% 。

3

资本市场活跃

行业活跃度持续提升，时空科技拟收购嘉合劲威，
为国产存储企业拓宽融资渠道提供了新路径。

产业链配套受益



区域分布与发展策略
中国存储芯片产业已形成“三极引领、多点开花”的区域生态，各区域依托自身资源禀

赋，在研发、制造、应用等环节实现差异化发展，共同推动产业高质量进步。



三极引领，多点开花

长三角
核心制造与协同极。以上海为研发资本中
心，江苏、安徽为制造基地，构建了从设
备材料到封装测试的完整产业链。

01

珠三角
市场应用与创新极。以深圳、广州为核心，
凭借全球最大消费电子制造基地的优势，
成为国产存储芯片的“首选用地”。

02

长江中游与华北
战略 IDM极。武汉、北京为核心，承载国
家存储战略项目，在特种存储、新兴存储
器领域形成突破性进展。

03

产业区域新格局



因地制宜，精准施策

制造集群区策略
合肥、武汉等城市聚焦“强链补链”，定向引
进半导体设备、核心材料企业，持续提升
本地化配套率，并提供土地、税收等专项
优惠。

01

研发优势区策略
北京、上海等城市搭建前沿技术研究院，
重点培育存算一体、 HBM 等颠覆性技术，
并设立专项基金支持技术研发。

02

市场前沿区策略
深圳、东莞等城市实施“以场景带芯片”的招
商策略，建立适配验证中心，加速国产芯
片导入智能汽车、 AI服务器等新兴场景。

03

差异化发展策略



总结与未来展望
中国存储芯片产业正迎来历史性的发展机遇。在政策、市场、技术的共同驱动下，国
产替代将持续深化，产业链自主可控能力将显著增强，有望在全球市场中占据更重要

的地位。



机遇与挑战并存

存储芯片作为数字产业的“数据粮仓”，其重
要性在数字经济时代愈发凸显，是保障国家

信息安全和产业竞争力的战略物资。

战略地位凸显

01

在外部环境和技术封锁的倒逼下，中国存储
芯片产业的国产替代进程正在加速，部分核

心技术已达到全球领先水平。

国产替代加速

02

存储芯片的价格波动和供需变化，深刻影响
着从上游设备材料到下游终端应用的整个产

业链条，其健康发展至关重要。

产业链条联动

03

核心结论概览



迈向全球价值链顶端

01 未来将聚焦于更高堆叠层数的 3D NAND 、更高速率的 DRAM （如 DDR5 、
LPDDR5X ）以及存算一体等颠覆性技术的研发与突破。技术持续迭代

02 随着国产存储芯片企业技术实力和品牌影响力的提升，其在全球市场的份额将进一步扩
大，逐步改变由少数国际巨头垄断的市场格局。市场格局重塑

03 中国将逐步建立起更加完善、自主可控的存储芯片产业生态，涵盖设计、制造、封测、
设备、材料等全产业链环节。产业生态完善

未来发展展望



分析师声明

负 责 本 研 究 报 告 的 分 析 师 在 本 报 告 中 所 采 用 的 数 据 均 来 自 合 规 渠 道 ， 报 告 的 观 点 、 逻 辑 和 论 据 均 为 分 析 师 本 人 研 究 成 果 ， 力 求 独 立 、

客 观 和 公 正 ， 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意 或 影 响 ， 特 此 声 明 。

公司声明

本 报 告 的 著 作 权 归 北 京 精 毕 智 信 息 咨 询 有 限 公 司 ( 简 称 为 “ 研 精 毕 智 ” ) 所 有 。 本 报 告 是 研 精 毕 智 研 究 与 统 计 成 果 ， 所 载 的 观 点 、 结 
论

和 建 议 仅 代 表 行 业 基 本 状 况 ， 仅 为 市 场 及 客 户 提 供 基 本 参 考 。
本 报 告 调 研 方 法 主 要 是 桌 面 研 究 、 行 业 访 谈 等 ， 结 合 公 司 内 部 逻 辑 算 法 ， 通 过 定 量 和 定 性 分 析 分 析 ， 客 观 阐 述 行 业 的 现 状 ， 科 学 预 
测

行 业 未 来 的 发 展 趋 势 。
我 们 力 求 报 告 内 容 客 观 、 公 正 ， 但 受 到 调 研 方 法 及 调 查 资 料 收 集 范 围 的 局 限 ， 本 报 告 所 述 的 观 点 、 数 据 并 不 一 定 完 全 准 确 。

本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有 ， 未 经 书 面 许 可 ， 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 篡 改 、 复 制 和 发 布 。 如 引 用 、 转 载 需 注 明 出 处 ， 且 不 
得

对 本 报 告 进 行 有 悖 原 意 的 引 用 和 修 改 。
本 研 究 报 告 仅 供 北 京 研 精 毕 智 信 息 咨 询 有 限 公 司 客 户 和 经 本 公 司 授 权 机 构 的 客 户 使 用 ， 未 经 授 权 私 自 刊 载 的 机 构 以 及 其 阅 读 和 使 用 
者

应 慎 重 使 用 报 告 ， 本 公 司 不 承 担 由 此 所 产 生 的 相 关 风 险 和 责 任 。


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26

